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Abstract not available for JP 56088819 (A) 

Abstract of corresponding document: EP 0029157 (A1) 

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Herstellen von hochreinem Silizium aus Quarzsand. Dabei 
wird der Quarzsand zunachst mittels geeigneter Zuschlage in die Glasphase ubergefuhrt und durch 
Tempern eine Phasentrennung in eine Si02-reiche und eine, die Verunreinigungen enthaltende 
weiche Phase durchgefuhrt Nach dem Auslaugen dieser weichen Phase durch Behandlung mit einer 
Saure wird abschliessend der so gewonnene porose Glaskorper im Lichtbogen mit Kohlenstoff zu 
Silizium reduziert. Eine besondere Ausgestaltung dieses Verfahrens ist die Uberfuhrung der 
Glasphase in eine Glasfaserstruktur vor dem Temperprozess. Durch das Verfahren kann auf billige 
Weise Silizium fur Solarzellen gewonnen werden. Der Verunreinigungspegel fur Bor und fur die 
Verunreinigungen: Eisen, Kupfer und Chrom liegt unter 1 ppm. 
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